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摘 要

本論文乃是使用台積電TSMC 0.25um CMOS 1P5M製程來實現一個具有四相位正交輸出應用於無線通訊網路802.11a的壓

控振盪器(voltage-controlled oscillator)，該電路的四個輸出相位分別為90°、180°、270°和360°。本電路於模擬時其相位

雜訊 (phase noise) 在距離振盪中心頻率3MHz處可達到-130.2 dBc/Hz，可調振盪頻率範為4.833GHz~5.623GHz ，調頻範圍

(tuning range) 為0.79GHz約為中心頻率之15.2%，輸出功率為-7.67dBm、消耗功率為15.8mw，pushing 測式vdd為2.3v、2.4v

、2.5v、2.6v、2.7v、2.8v，振盪頻率偏移量最大為主頻率之1.394%，pulling 的測試loading為25歐姆、50歐姆、75歐姆

、100歐姆，振盪頻率的偏移量幾乎為0，輸出阻抗匹配約在50歐姆左右。
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